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 سنسور فشار تشدیدی میکروالکترومکانیکی تک غشایی دو مُدی

 

 μm 044  μmبرابر   َاابعاد ایه ساختارشًد.  گسارش می MEMSدر ایه مقالٍ دي سىسًر فشار ميکريالکتريمکاويکی مبتىی بر تکىًلژی  – چکيذٌ

04  μm 04  مًجی برابر    ابعاد غشاَای آن برای تًليذ مذُاست. اماμm 044  μm 04  μm 0 باشذ بٍ عبارتی ضخامت غشا  میμm 0 مُذ ت. اس

را دارا می باشذ اما سىسًر فشار تک غشایی  MHz 81/0جابجایی فرکاوسی  Mpa 044-4تحت اعمال فشار سىسًر دي غشایی مًجی 

را دارد. فرکاوس ارتعاش مُذ مًجی بيست ي ششم در سىسًر  MHz 57/0جابجایی فرکاوسی معادل  ميکريالکتريمکاويکی تحت َمان اعمال فشار

 ANSYSاست. ایه سىسًرَا در ورم افسار  MHZ 09/881ي در سىسًر فشار دي غشایی  MHZ 99/804فشار ميکري الکتريمکاويکی تک غشایی 

 اوذ. طراحی ي شبيٍ سازی شذٌ

، غـاء، هُذ هَخی، دٍ هُذی MEMSػٌؼَس فـاس،  -كليذ ٍاطُ

 مقذمٍ -8

تصَس   μmكاس كافی اػت، یک ػين گيتاس سا دس اتؼاد  تَاًذ ػاختِ ؿَد. تشای ایي تـذیذگش هيکشٍالکتشٍهکاًيکی تِ ساحتی هی

ذگش ػول آیذ، ّواًٌذ یک تـذی ای تِ استؼاؽ دس هی ٍػيلِ كٌيذ. ایي ػين كِ اص آلياط ًيکل ٍ اػتيل ػاختِ ؿذُ اػت، ٌّگاهی كِ تِ

 .]2[تاؿذ، كِ تِ هشاتة اص تـذیذگشّا خؼيَ الکتشًٍيکی تْتش اػت سا داسا هی 913كٌذ. ایي اًتخاب هکاًيکی یک ضشیة كيفيت  هی

1كاسسفتِ دس  ٍػيلِ هَاد تِ چٌيي تِ كاّؾ یاتذ. ٍ ّن  μmاكٌَى اگش اتؼاد ػين تِ ػغح 
IC  ِؿَد، هاًٌذ ػيليکَى، خلی  ػاخت

ػاختِ ؿذُ   μmگاُ یک گيتاس دس اتؼاد  ٍػيلِ خيضٍالکتشیک تشاًگيختِ ؿَد، آى صَست الکتشٍاػتاتيکی یا تِ اگش تِ ػيليکَى ٍ ایي ػين

كٌذ،  تـذیذ هی MHz 23گَیٌذ. كِ ایي تيش دس فشكاًغ حذٍد  هی2تيش تـذیذی دٍ ػش دسگيش MEMSاػت. ایي گيتاس سا دس اصغلاح 

تشیي ٍ  تشیي تـذیذگشّای هيکشٍالکتشٍهکاًيکی اػت. ؿایذ ػادُ ایي یکی اص ػادُ .]1[تاؿذ سا داسا هی 23333ٍ ضشیة كيفيتی ًضدیک 

 . ]2[ًـاى دادُ ؿذُ اػت 2گَیٌذ كِ دس ؿکل  هی 3ی یک تيش یک ػش دسگيش تاؿذ كِ آى سا تشاًضیؼتَس گيت تـذیذی تْتشیي ًوًَِ

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 integrated circuit 

2 Clamped-Clamped 

3 Resonant Gate Transistor (RGT) 

 1ٍ فشؿاد تاتاصادُ 2حؼي كوالی
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